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1  主要用途与主要特点 

1.1  主要用途 

 用 W1XT0820N4V5L1B 封装的成品管主要用于便携式电子产品中电源端的 ESD 保护。 

1.2  主要特点 

●  低反向漏电 

●  高静电防护能力 

●  高可靠性 

2  芯片数据 

芯片示意图 芯片尺寸 
0.82mm×0.82mm 

32.28mil×32.28mil 

 

理论有效管芯数（只） 16852 
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